
P a r t N o . : 2 R 2 3 0 I - 2 0

φ
0.

8±
0.

05

6±0.2
φ
8±

0.2

60
+4
0

S p e c i f i c a t i o n o f G a s d i s c h a r g e T u b e

一、外形尺寸 / D I M E N S I O N

2 、 尺 寸 M e a s u r e m e n t : P l a s t i c b o x : 2 4 3 * 1 6 6 * 1 2 m m ,
C a r t o n : 3 4 5 * 2 5 5 * 2 0 0 m m

1 、 数 量 Q u a n t i t y : 1 0 0 p c s / p l a s t i c b o x , 4 0 0 0 p c s / c a r t o n

四 、 证 书

C e r t i f i c a t e s

三 、 包 装 信 息 ( 2 R ) P a c k a g e I n f o r m a t i o n

E 30 40 47 E 22 68 46 SH 71 39 82 5/ CH EM

( U n i t : m m , S c a l e : 3 : 1 )

I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

(Φ8×6 )

二、电性能参数 / E L E C T R I C A L C H A R A C T E R I S T I C S
( t e r m s i n a c c o r d a n c e w i t h I T U - T K . 1 2 )
1 、标称直流击穿电压（ V s ）
N o m . D C s p a r k - o v e r v o l t a g e 2 3 0 V
2 、直流击穿电压范围（ 1 0 0 V / s ）
T o l e r a n c e o f V s ± 2 0 %
3 、冲击击穿电压（ 1 k V / μ s ）
I m p u l s e s p a r k - o v e r v o l t a g e ≤ 6 5 0 V
4 、耐脉冲冲击电流（ 8 / 2 0 μ s )
I m p u l s e d i s c h a r g e c u r r e n t 2 0 k A
5 、标称耐工频电流（ 5 0 H z ） 2 0 A
N o m . a l t e r n a t i n g d i s c h a r g e c u r r e n t
6 、绝缘电阻（ D C 1 0 0 V ） ≥ 1 G Ω
I n s u l a t i o n r e s i s t a n c e
7 、极间电容 ( 1 M H z ) ≤ 1 . 5 p F
C a p a c i t a n c e
8 、工作贮存温度
O p e r a t i o n a n d s t o r a g e t e m p e r a t u r e - 4 0 ～ 9 0 ℃

9 、气候类型
C l i m a t i c c a t e g o r y ( I E C 6 0 0 6 8 - 1 ) 4 0 / 9 0 / 2 1
1 0 、无放射性 W i t h o u t R a d i o a c t i v i t y
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